Philips Xenium
BaeF

Xenium S706

EEra]
LTE/WCDMA/TD-SCDMA/
CDMA/GSM

CTS706GN

Always in-touch

KFiE Xenium S706 BLEE 1600 FREE + 1200 F1&E= + 30 A1&EFIE&LF0 800
BBEIEERGL, HEHNE—Z2ETHEER R BH 682 S5 B8ET~R
F0 5500mAh BB, AIEIRMH R REFEHAYE P IRGE

S PROE STt

- 682 J 199 LCD B&E
« f5F9 1600 HIRE. 1200 HIRER + 300 HEEE=FBELMBIENRA

R ZIREER
« WSIM &, 2AHBERATIE
 HREH 5500mAh POt

PHILIPS



pe— CTS706GN/93
Xenium S706 E=E , LTEFWCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM

RS LT

BRI 83 + CDMA 5RES : 800 MHz W SIM E
cFENEERY (=Y) ;682 5 + 3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA
* GSM 3E% : 900, 1800 MHz
FhHEN R $
* 97F (RAM): 8 GB Ih= .|
« 97Z (ROM): 256 GB - EBithZ & : 5500mAh A
- FiEERABE: 128 GB , @ |
R i/
RILETNAE - FHHE BrE o |
+ 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), « FHR : 173.4578.459.6mm 4
2600(B41), 2100(B34) . FHES:230g N |
* 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), y/ p/ o
900(B8), 850(B5) P4
« TD-SCDMA 4RER : B34, B39 - FOEESEERE  BPEM, USB HuRs:, Tibst R 2 MFILSHS, BARRRASRFRA, ik
« WCDMA 4REZ : 2100MHz, 900MHz EFEEERIE, WSIM RS T EBESE
2 EBFEM.
16{%{);25{%{?\ 1200 55K + 300 HigE=
FKRIEFNERES AR 1600 FEHRE. 1200
BRE +300 BEE=B&L, RUERIFEAEN
SmEER, IHERNESE— 1 EF5E. —
RIBLORARINBERRSBNRAEEERE
&F. FNEGEHEIEER. R, 58S
SBERG. 2RMERSARBEES, BRE
BTRIIET RSB XS .
5500mAh NEHjth
KAEFEYE S H A 5500mAh BB,
(RSTESNERT BEIEIF A, AP, JERISLIG
RIEBBIERE, IHIRE TS ENIAFIFAARIEER
BRI, BRTFI—RIBEA, F8E—
RENANHSERHE AR TIEIRESSZ
&, EAILA=S sAr st iR
6.82 3~} LCD R
£ 6.82 2 LCD BnE LREEEENRA .
TR, LL19:9 REILAIZIESFEENEEZM
E@%%ﬁiﬁ,%ﬁﬁéﬁﬁﬁ%WMEw
I o
&17EHA 2024-03-25 © 2024 Koninklijke Philips N.V.
PHILIPS {REBFTERLF .
RS : 3.0.1 FISBEEY, BASTEN. frEfine

el i S A=E * SRR R e S R S e =M 4 R1e
Koninklijke Philips N.V. St 1& BB &=, b S e B 4 R S5 S S F B P T 22
* B AL BRI M SR A AL & 3T
* FrEMEEImESE . FNRENFRSES T RLRIee
. TS TAIEEH AR,
EAN: 69 31555 21714 5 www.philips.com * R SERA NI AR R R A R B S R T R



http://www.philips.com

